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Résumé :
L'ouvrage présente un panorama des commutateurs de puissance à semiconducteurs en s'attachant à apporter à leurs utilisateurs et futurs utilisateurs des réponses pratiques aux problèmes spécifiques de chaque matériel.

partant des équations de la physique du solide et de l'image qu'on peut se faire du comportement des porteurs à l'intérieur des structures, l'auteur en déduit les lois de commande et de protection des composants, et il apporte des outils pour choisir le composant sûr et efficace dans une situation donnée. 

les différents semiconducteurs de puissance aujourd'hui largement utilisés sont ainsi étudiés : les diodes de commutation, les zéners, les transistors bipolaires, la famille des thyristors (dont le gto ou le triac), le mosfet, l'igbt et les produits intégrés. dans chaque cas des lois simples sont dégagées pour une utilisation efficace et fiable.

puis sont analysées les violentes contraintes thermiques, mécaniques et électromagnétiques et leurs graves conséquences, pour aboutir enfin à l'établissement d'un diagnostic en cas de défaillance.




